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ВВЕДЕНИЕ.
ШВА I. АКУСТИЧЕСКАЯ АНИЗОТРОПИЯ КРИСТАЛЛОВ.
1.1. Особенности распространения акустических волн в бесконечной пьезоэлектрической среде.
1.2. Распространение акустических волн в пьезоэлектрическом полупространстве.
1.3. Методы исследования акустической анизотропии.
1.4. Акустические оси как особые направления в кристаллах.
1.5. Особенности акустической анизотропии исследуемых кристаллов. выводы.
ГЛАВА 2. РАСПРОСТРАНЕНИЕ АКУСТИЧЕСКИХ ПУЧКОВ В АНИЗОТРОПНЫХ СРЕДАХ.
2.1. Методы расчета дифракционных полей.
2.2. Параболическое приближение для дифракции ОАВ.
2.3. Квадратичные коэффициенты анизотропии как основные характеристики дифракции пучка ОАВ.
2.4. Исследование анизотропии дифракционной расходимости пучков в кристаллах кварца, ниобата лития и парателлурита.
2.5. Особенности распространения акустических пучков вдоль направлений, близких к акустическим осям.
2.6. Особенности дифракции ПАВ.
Выводы.
ГЛАВА 3. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИПОВЕРХНОСТНЫХ ВОЛН.
3.1. Анализ приповерхностных волн на основе расчета эффективной диэлектрической проницаемости поверхности.
3.2. Влияние граничных условий на распространение приповерхностных волн. Особые волны.
3.3. Особые волны в кристаллах $102 , Ц Та
Ос1г(МоО^ Те
3.4. Исследование линий особых волн вблизи акустических осей касательного типа.
3.5. Эффективность пьезоэлектрического возбуждения приповерхностных ОАВ встречно-штыревым преобразователем.
Выводы.
ШВА 4. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ НА ПАВ С УЧЕТОМ АКУСТИЧЕСКОЙ АНИЗОТРОПИИ МАТЕРИАЛА ЗВУК0-ПРОВОДА.
4.1. Анализ влияния акустической анизотропии материала звукопровода на выходные параметры устройств на ПАВ.
4.2. Методика выбора монокристаллов и поиска срезов с оптимальными характеристиками.
4.3. Методика компенсации дифракционных искажений в устройствах на ПАВ.
4.4. Методы уменьшения ложных сигналов приповерхностных ОАВ.
Выводы.
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